
ВИСОКОЕФЕКТИВНО • БЕЗПЕЧНО • ПРИБУТКОВО

Система BINARY PREMIUM – це інноваційне 
поєднання естетичних і терапевтичних методів 
відновлення пошкоджених тканин і тонусу м’язів 
за одну процедуру. 

Це можливо завдяки поєднанню резистивної 
діатермії, ємнісної діатермії та електростимуляції. 

У цій презентації показано 56 результатів 
проведення процедур для різних пацієнтів, 
проведених фахівцями в галузі естетичної 
медицини. Ми дякуємо вам за можливість 
поділитися своїми результатами.

Marketing Department of RÖS’S Estética

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ АПАРАТА 
BINARY PREMIUM 

56
АКТУАЛЬНИХ КЕЙСІВ



До

1

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 4

ОПИС –

ПРОВОДИВ
Estética Patricia Juez, 
Madrid



2

До Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 6

ОПИС

Програма для підтяжки шкіри обличчя. 
Відновлююча процедура для зрілої шкіри.
Ємнісна діатермія, 24 хвилини.
Резистивна діатермія, 8 хвилин.
Електроліфтинг, 18 хвилин.

ПРОВОДИВ
Centre d’Estètica i Imatge Pepi Díaz,
Castelldefels,
Barcelona



3

До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 14

ОПИС
Програма для підтяжки обличчя.
Ємнісна діатермія, 30 хвилин.
Резистивна діатермія, 10 хвилин.

ПРОВОДИВ
Centro Gloria,
Barcelona

7
процедур

14
процедур



4

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 1

ОПИС

Режим вільного програмування.
Процедура для зміцнення та ревіталізації орбітальної зони.
Ємнісна діатермія, 15 хвилин.
Резистивна діатермія, 6 хвилин.

ПРОВОДИВ
Janda Beauty,
Barcelona

До Після



5

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 1

ОПИС
Режим вільного програмування. 
Процедура для зміцнення підборіддя.

До Після



6

До Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 1

ОПИС

Програма по усуненню мімічних зморшок. 
Інтенсивний догляд за верхньою частиною обличчя.
Ємнісна діатермія, 20 хвилин.
Резистивна діатермія, 20 хвилин.

ПРОВОДИВ
Centre d’Estètica i Imatge Pepi Díaz,
Castelldefels,
Barcelona



7

До Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 3

ОПИС

Чудовий результат інтенсивної локальної орбітальної підтяжки.
Ємнісна діатермія, 12 хвилин.
Резистивна діатермія, 6 хвилин.
Електроліфтинг, 12 хвилин.

ПРОВОДИВ
Estética Carmen Villasante,
Valencia



8

До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 8

ОПИС –

ПРОВОДИВ

Ana Iruela,
Anna Centre Estètica,
Palafrugell,
Girona

7
процедур

8
процедур



9

До Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 6

ОПИС –

ПРОВОДИВ
Iris Palencia,
Labay Estética,
Barcelona



10

До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 3

ОПИС –

ПРОВОДИВ

Ana Iruela,
Anna Centre Estètica,
Palafrugell,
Girona



11

До

До

Після

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 10

ОПИС –

ПРОВОДИВ
Mercedes Herranz,
Estética MHM,
Madrid



12

До

До

Після

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 6

ОПИС –

ПРОВОДИВ
Mercedes Herranz,
Estética MHM,
Madrid



13

До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 1

ОПИС Демонстраційний сеанс на повіках.

ПРОВОДИВ
RÖS’S Training Department,
Castelldefels,
Barcelona



14

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 6

ОПИС
Інтенсивна програма для верхньої частини обличчя.
Інтенсивне лікування мішків під очима.

ПРОВОДИВ
Mercedes Herranz,
Estética MHM,
Madrid

До Після



15

До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 1

ОПИС

Інтенсивна програма для верхньої частини обличчя. 
Лікування мішків під очима.
Ємнісна діатермія, 15 хвилин.
Резистивна діатермія, 6 хвилин.
Електроліфтинг, 12 хвилин.

ПРОВОДИВ
Lidia Rodríguez Estética Avanzada,
Guissona,
Lleida



16

До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 4

ОПИС

Інтенсивна програма для верхньої частини обличчя.
Специфічна обробка орбітальної зони.
Ємнісна діатермія, 12 хвилин.
Резистивна діатермія, 6 хвилин.
Електроліфтинг, 12 хвилин.

ПРОВОДИВ Beauty centre at Las Palmas



17

До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 17

ОПИС –

ПРОВОДИВ

Ana Iruela,
Anna Centre Estètica,
Palafrugell,
Girona



18

До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 6

ОПИС

Інтенсивна програма для верхньої частини обличчя.
Верхнє ліве зображення – до початку процедур.
Верхнє праве – після 3-го сеансу.
Зображення нижнє – після 6-го сеансу.

ПРОВОДИВ
Mercedes Herranz,
Estética MHM,
Madrid

3
процедури



19

До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 4

ОПИС

Інтенсивна програма для нижньої частини обличчя.
Обробка подвійного підборіддя.
Ємнісна діатермія, 12 хвилин.
Резистивна діатермія, 6 хвилин.
Електроліфтинг, 12 хвилин.

ПРОВОДИВ
RÖS’S Training Department,
Castelldefels,
Barcelona



20

До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 1

ОПИС

Середня інтенсивна програма для обличчя.
Процедура для зміцнення верхньої губи.
Ємнісна діатермія, 14 хвилин.
Резистивна діатермія, 6 хвилин.
Електроліфтинг, 10 хвилин.

ПРОВОДИВ
RÖS’S Training Department,
Castelldefels,
Barcelona



21

До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 6

ОПИС

Вік клієнтки: 71 рік. 
Інтенсивна програма для нижньої частини обличчя. 
Процедура для підтяжки шиї та декольте.
Ємнісна діатермія, 12 хвилин.
Резистивна діатермія, 6 хвилин.

ПРОВОДИВ
Centro Maria Miró Estética Natural,
Barcelona



22

До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 5

ОПИС

Інтенсивна програма для нижньої частини обличчя.
Ємнісна діатермія, 14 хвилин.
Резистивна діатермія, 6 хвилин. 
Електроліфтинг, 10 хвилин.

ПРОВОДИВ
Estética Essence,
Roses,
Girona



23

До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 8

ОПИС
Перші 6 процедур з електроліполізом. 
Останні 2 з локалізованим жиром, але зі зміною електроліполізу 
на електростимуляцію.

ПРОВОДИВ

Miriam Martínez,
Miscuidado2,
Paterna,
Valencia



24

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 15

ОПИС Зменшення живота.

ПРОВОДИВ
Iris Palencia,
Labay Estética,
Barcelona

До Після



25

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 5

ОПИС –

ПРОВОДИВ
Cristina Sesé,
La Pobla de Vallbona,
Valencia

До Після



26

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 12

ОПИС

Програма редукції фігури.
Лікування локального ожиріння (комбінований протокол з 
пресотерапією).
Ємнісна діатермія, 10 хвилин.
Резистивна діатермія, 16 хвилин.
Електростимуляція, 24 хвилини.

ПРОВОДИВ
Centre d’Estètica i Imatge Pepi Díaz,
Castelldefels,
Barcelona

До Після



27

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 10

ОПИС
Комбінація програм.
Лікування: м’який целюліт, зміцнення та зменшення об’ємів.
Діатермія та електростимуляція.

ПРОВОДИВ
Cristina Sesé,
La Pobla de Vallbona,
Valencia

До Після



28

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 8

ОПИС Втрата об’єму на 10 см.

ПРОВОДИВ

Sonia Solís,
Stetic Moià,
Moià,
Barcelona

До

Після



29

До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 5

ОПИС

Антицелюлітна програма.
Лікування набрякового целюліту.
Ємнісна діатермія, 28 хвилин.
Резистивна діатермія, 12 хвилин.

ПРОВОДИВ
El Salón de Patri,
Coín,
Málaga



30

До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 8

ОПИС

Антицелюлітна програма.
Лікування набрякового целюліту.
Ємнісна діатермія, 28 хвилин.Р
езистивна діатермія, 12 хвилин.
Електростимуляція, 20 хвилин

ПРОВОДИВ
RÖS’S Training Department,
Castelldefels,
Barcelona



31

До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 6

ОПИС

Програма зміцнення. 
Інтенсивна обробка живота.
Ємнісна діатермія, 20 хвилин.
Резистивна діатермія, 10 хвилин. 
Електростимуляція, 20 хвилин.

ПРОВОДИВ
Centro Mevis,
Platja d’Aro,
Girona



32

До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 2

ОПИС

Зміцнююча програма. 
Процедура для зміцнення живота.
Ємнісна діатермія, 26 хвилин.
Резистивна діатермія, 14 хвилин. 
Електростимуляція, 20 хвилин.

ПРОВОДИВ
Lidia Rodríguez Estética Avanzada,
Guissona,
Lleida



33

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 14

ОПИС

Режим вільного програмування.
Редуктивне лікування.
Ємнісна діатермія, 26 хвилин.
Резистивна діатермія, 14 хвилин.
Електростимуляція, 20 хвилин.

ПРОВОДИВ
Cuarzo Santander,
Santander,
Cantabria

До Після



34

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 1 (demo)

ОПИС

Режим вільного програмування. 
Ємнісна діатермія, 26 хвилин. 
Резистивна діатермія, 14 хвилин.
Електростимуляція самоклейкими електродами, 20 хвилин.

ПРОВОДИВ
Centro Alquimia,
Castellbisbal,
Barcelona

До Після



35

До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 2

ОПИС

Режим вільного програмування. 
Зміцнююча процедура.
Ємнісна діатермія, 15 хвилин. 
Резистивна діатермія, 20 хвилин.

ПРОВОДИВ
Centro Alquimia,
Castellbisbal,
Barcelona



36

До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 4

ОПИС

Режим вільного програмування. 
Зміцнююча процедура.
Ємнісна діатермія, 10 хвилин. 
Резистивна діатермія, 20 хвилин. 
Електростимуляція, 20 хвилин.

ПРОВОДИВ
Naiu Estetika,
Pasaia-Trintxerpe,
Guipuzcoa



37

До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 9

ОПИС –

ПРОВОДИВ

Ana Iruela,
Centro médico estético Amano,
Jumilla,
Murcia



38

До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 4

ОПИС
Ємнісна діатермія, 26 хвилин.
Резистивна діатермія, 14 хвилин. 
Електростимуляція, 20 хвилин.

ПРОВОДИВ
Centro Estética Lourdes Muñoz,
Cerdanyola,
Barcelona



39

До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 6

ОПИС
Відновлення шкіри. 
Розтяжки.
Тільки ємнісна діатермія – 25 хвилин за 1 процедуру

ПРОВОДИВ
Centro Alquimia,
Castellbisbal,
Barcelona



40

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 20

ОПИС
Тільки ємнісна діатермія.
Щоденні сеанси.

ПРОВОДИВ
Mercedes Herranz,
Estética MHM,
Madrid

До Після



41

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 6

ОПИС
Тільки діатермія. 
Перші 2 процедури по 10%. 
Наступні 4 процедури по 20%.

ПРОВОДИВ
Montse Godall,
Mandala,
Barcelona

До Після



42

До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 4

ОПИС

Перші 2 процедури.
Ємнісний дренаж, 10 хвилин.
Непрямий резистивний, 8 хвилин.

Останні 2 процедури.
Ємнісний, 10 хвилин.
Резистивний, 8 хвилин

ПРОВОДИВ
Centro Alquimia,
Castellbisbal,
Barcelona



43

До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 5

ОПИС

Перші 3 процедури.
Ємнісна діатермія, 30 хвилин. Потужність: 40%-45%.

Останні 2 процедури.
Ємнісна діатермія, 20 хвилин. Потужність: 40%-45%.
Резистивна діатермія, 10 хвилин. Потужність: 20%-30%. 

ПРОВОДИВ
Centro Selma Gulli,
Portugal



44

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 7

ОПИС

Перші 3 процедури.
Ємнісна діатермія, 7 хвилин.
Резистивна діатермія, 7 хвилин (непряме та пряме застосування).

Наступні 4 процедури.
Ємнісна діатермія, 10 хвилин.
Резистивна діатермія, 8 хвилин.

ПРОВОДИВ
Centro Alquimia,
Castellbisbal,
Barcelona

До Після



45

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 7

ОПИС

Укус собаки.
Мета – зменшити запалення, набряк і прискорити загоєння.

Зі швами – атермальний режим і периферичний контакт.
Ємнісний, 12 хвилин. 
Резистивний, 8 хвилин.

Після зняття швів – термічний або гіпертермічний режим і прямий 
контакт. 
Ємнісний, 8 хвилин. 
Резистивний, 12 хвилин.

ПРОВОДИВ
Centro Alquimia,
Castellbisbal,
Barcelona

До Після



46

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 4

ОПИС

Відновлення шкіри після опіків кислотного пілінгу. 
Перші сеанси в непрямому тепловому режимі. 
Підвищення температури в міру відновлення шкіри. 
Щоденні сеанси.

ПРОВОДИВ
Centro Carolina Flores,
Las Palmas,
Canarias

До Після
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До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 2

ОПИС

Гематома та набряк від підтяжки нитками.
Основна мета - усунення набряку. 
Ємнісний, 10 хвилин.
Резистивний, 10 хвилин

ПРОВОДИВ
Centro Alquimia,
Castellbisbal,
Barcelona
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До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 8

ОПИС

У перший сеанс тільки гігієна обличчя.
Наступні 4 сеанси, після очищення і тонізації, 20 хвилин ємнісного 
(по 10 хвилин з кожного боку) в атермальному режимі і 6 хвилин 
резистивного в непрямому нанесенні. 
Далі: активний принцип з дренажем і маскою. 
В останні 3 сеанси працюємо в тепловому режимі на регенерацію 
тканин.

ПРОВОДИВ
Isabel Ballesteros,
Int. Estètic i CTR Benestar Gemma,
Barcelona
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До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 1

ОПИС
Відновлення шкіри після опіку другого ступеня. 
Незавершений протокол.
Дивовижний результат лише після одного сеансу

ПРОВОДИВ
Centro Stetic’s Moià,
Moià,
Barcelona
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До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 8

ОПИС
Недавні розтяжки.
Лікування для відновлення шкіри.
Ємнісна та резистивна діатермія.

ПРОВОДИВ
Centro Ana Climent,
Amposta,
Barcelona



51

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 6

ОПИС Лікування келоїдів.

ПРОВОДИВ
Centro Vanesa Molina,
Valencia

До Після



52

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 6

ОПИС

1 процедура: 10 хвилин ємнісного режиму тільки навколо 
пошкодженої ділянки і 10 хвилин резистивного в термічному 
режимі.
2 процедура: 10 хвилин ємнісного впливу на пошкоджену 
ділянку при потужності 10%-15% і 10 хвилин резистивного впливу 
в тепловому режимі.
3 процедура і далі: 10 хвилин ємнісного до 25% потужності та 
10 хвилин резистивного в атермальному режимі.

ПРОВОДИВ
Centre d’Estetica i Imatge Pepi Díaz,
Castelldefels,
Barcelona

До

Після
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До

Після

ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 5

ОПИС

Мастопексія (підтяжка грудей) без імплантату. 
Перша процедура:
Через сильний біль застосовували лише резистивну діатермію в 
атермічному режимі та непряму аплікацію протягом 10 хвилин.

Наступні процедури:
Ємнісний, 15 хвилин. 
Резистивний, 5 хвилин.
Під наглядом лікаря.

ПРОВОДИВ
Centro Alquimia,
Castellbisbal,
Barcelona
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ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 5

ОПИС

Відновлення рухливості руки після розриву сухожилля.
Перший сеанс (передпліччя). 
Ємнісний, 12 хвилин. 
Резистивний, 8 хвилин.

4 останні сеанси (кисть). 
Ємнісний, 8 хвилин. 
Резистивний, 12 хвилин. 

ПРАЦЮВАТИ В КОМПЛЕКСІ З ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНОЮ 
РЕАБІЛІТАЦІЄЮ. 
РЕКОМЕНДОВАНИЙ МЕДИЧНИЙ НАГЛЯД.

ПРОВОДИВ
Centro Alquimia,
Castellbisbal, 
Barcelona
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ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 3

ОПИС

Усунення гематом та синців після ДТП (діагностика політравми). 
Мультидисциплінарна робота.

Обличчя. Ємнісний, 10 хвилин.

Спина та шия. Ємнісний, 20 хвилин. Резистивний, 10 хвилин.

Як тільки набряк зменшиться. Ємнісний, 15 хвилин. 
Резистивний, 15 хвилин.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ МЕДИЧНИЙ НАГЛЯД

ПРОВОДИВ
Centro Alquimia,
Castellbisbal, 
Barcelona

До

Після
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ТЕХНОЛОГІЯ BINARY SYSTEM

КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР 3

ОПИС

Гематома, спричинена випотом після видалення катетера.
Сеанс 1 і 2. 
Ємнісний, 10 хвилин при 5%. 
Резистивний, 10 хвилин при 5%.
Сеанс 3. 
Ємнісний, 10 хвилин при 7% (область гематоми, внутрішня 
частина плеча). 
Резистивний, 10 хвилин при 7% (область гематоми, внутрішня 
частина плеча). 
Ємнісний, 10 хвилин при 7% (область гематоми, зовнішня частина 
плеча). 
Резистивний, 10 хвилин при 7% (область гематоми, зовнішня 
частина плеча)

ПРОВОДИВ
Sikeops Estetica,
Manresa,
Barcelona

До Після



Адреса і телефони компанії Vlarus:

Купити в Україні Офіційний дистриб’ютор в Україні КОМПАНІЯ ТОВ «ВЛАРУС»
 03150, Київ, Україна, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 212 
 +38 067 294 29 47        www.vlarus.info        info@vlarus.info

Купити в Казахстані Телефон представника у Казахстані:
 +77786201916

Купити в інших країнах:  
Грузія, Таджикистан, Вірменія, 
Туркменістан, Узбекистан, 
Киргизстан

Замовлення можна зробити за телефонами:
 +380672942947     
 +77786201916

Вже понад 20 років компанія Vlarus входить 
до числа найбільших імпортерів високоякісного 
обладнання для клінік естетичної медицини, 

масажних і SPA-комплексів, салонів краси та 
процедурних косметологічних кабінетів.

АДРЕСА ТА ТЕЛЕФОНИ ПРЕДСТАВНИКА


